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: MEMORIA DESCRIPTIVA
PARA SCLICITAR PATENTE DE INVENCICH EN ESPANA

POR: "MEJORAS 21 APARATCS Y METODOS PARA LA FABRICACION DE ?
ELEMENTOS RECTIFICADORES", '

A NOWBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A., DOMICILIADA EN
" MADRID, CALLE DE RAIIIREZ DE PRADO, N2 7 ‘
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Bste invento se refiere a un apasrato para la
fabricacibén de elementos rectificadores y en particular a :
una prensa utilizada eh el proceso devfabricacién de ele-
mentos recfificadores. | o ‘

- 'Es bilen sgabido que los élementos‘rectifica—
dores se‘forman proveyendo una capsa semiconductora sobre
'una placa base de metal y cubriendo despuds la capa semi-
conductora con un contra-electrodo. La capa semiconductora

gue preferibiemente es de selenio, tiene que ser sometida
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a tratamientos por €l calor el primero de los cuales
sirve para el fin de transformar el selenio , gu estado
metélico conduectivo. Se ha visto gue por la aplicacidn

de presidén durente ests primer tratamiento por el calor
ge mejoran las caracteristicas rectificadoras de los
elementos. s conocida la utiligzacidén ssra este fin de
prensas especiales en las cuales un nfmero de discos
dispuesgtos horizontalmente y gue contienen polvo de se-
lenio, son prenszdos al mismo tiempo., No obstante, se ha
visto gque debidec a lasg variaclilones en ¢l grueso y ligera
curvatura de las placas base, es extremadamente dificil
producir una capa de selenio uniforme con el método ac-
tual de produccidn prensado el polvo.

Es, por lo tanto, el fin del @ esente in-
vento, proveer medios par, vencer esta dificulted utili-
zendo una lémina de cobre blando gue debido a su Flexibi-
lidad permite a los discos individuales buscar su pro-
pio nivel =zl sef prensados. Zsto se hace posible prove-
yendo una, almohadilla de caucho sobre la pletina infe-

rior de la base sobre la gue se coloca la mencionada 1é-

mina de cobre blando. Esto hace posible una adecuada i
e igual distribucidén de la presidén y en consecuencia une |
capa uniforme de selenio sobre la superficié del disco.
Se ha visto yue gran ntmero de fallos en la utiligacidn
de elementos rectiificadores son debido & la aplicacidn
inapropiada de selenio en polvo sobre la placa base y
por la utilizacidén del método de acuerdo con el piesen—
te invento, el ntmero de fellos ha sido tremendamente re-
dueido. ' |

La pletina superior ¢e la prensa que es ca-
lzntads sn el primer tratamiento por el calor,  aplica

caloxr al polvo de selenio que ha de ser prensado en una
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capa densa y szl mismo tiempo sometido a lz primera ope-
racién de trotamientd por ¢l calor. dJo obstante, se ha
vistoique la aplicecidn répida del calor causa efectos
perjudiciales e: los discos rectificadores.

Otro fin del presente invento es proveer
medios que permiten un ritmo mas gradual de celdeo del
polvo de selenio sobre las placas base,

Con estos y otrog fines presentes, este
invento se haré aparente y seréd claramente entendido
con relacién al adjunto dibujo en el cqai se muestra
la prenéa de acuerdo con el presente invento, en una
vista diagramédtica seccional.

Haclendo referencia al dibujo, la prehsa
consiste de una pletina inferior 1 y una pletina supe-
rior-2. Una lémina de caucho 3, esté dispuesta sobre
la pletina infericr 1 y una plancha de metal laminado
4, preferiblemente d< c¢obre niguelado, se coloca sobre
la léwina de .caucio 3. La placa superior 4 de cobre,
sostiene un nimero de placas base de metal 5 sobre las
que ha sido zplicado el polvo de selenio 6. Una placa
de metal 7 preferiblemente de acero niguelado, se pro-
vee entre las plzcas base 5 ¥ la pletina superior 2,
cuya placa 7 sirve para evitar un contacto directo de
lz pletina caliente superior 2 con el polvo de selenio
provisto sobre las placaes base 5. La placa de metal 7
agegura de este modo un ritmo mas-gradual de caldeo
que tiens como cons:icusncia el mejoramiento de las ca-
racturistices rectificadorss de los elementos rectifi-
cadures ohtenidos.

Aungue se han descrito los principios del
invento con relacidén a una sola carécteristica,quedaré

entendido’ que esta seré4d a modo de ejemplo sclamente y



e

75

80

85

90

95

105

[N
(Y
[

no cbmo limitacidn del aicance del invento seztn se
tgllé en las a@juntos reivi - dliczcicaes:

Doty irvert. corresponde & unes solicitud
de Patente formulada zn log I'stados Uhidos del Norte de
América, el 21 de Mayo de 1945, sefialada con el Ne®
594.866, y se acoge, por lo tanto, & los beneficios que

otorgan los convenios internacionsles vigentes.

Los puntos de invencién propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de esta Patente de
Veinte afios, son los sigulentes:

1. = En un aparesto hacer glementos rectificadores consis-
tentes en una placa base cublerta con uns cara de sele-
nio, una prensa gue comprznde una pletina inferior, una
almohadille eléstica sobre dicha plétina inferior, una
placa de metal blendo delgada sobre dicha almohadilla
elégstica, soportando dicha placa e metal biando varias.
placas base de metal cubiertas con polvo de selenio, es-
tando dichas placas base de metel esparcidas sobre la su-%
perficie de dicha placa de metal blando.

2. - In una aparatc pars hacer elementos rectificadores
consistentes en una placa base cubierta con una capa de
selenio, una prensa gque comprende una pletina superior
calentada y wna pletina inferior, estando dicha pletina
inferior adaptada para soportar varias placas base de me-~
tal entre dicna pletina superior y dichas plaéas base,
adaptada paré proveer un rit.o mas gradual de calenta-
miento del selenioc.

3. - En una aparato rara hacer slementos rectificadores
una prensa qué comprende una pletina superior y una ple-
tina inferior, una plancha de caucho scportada por la
pletiia inferior, una limina de metzl soportada por dichag
blancha de caucho, :zstaad icha l&mina de metal adapta-

o]
da para soporter varias placas base de metal yue contie-
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nen polvo de selenic y una plancha'dé metal entre di-
cha pletina superior y dichas placas base, adaptada
para proveer un ritmo mas gradual de calentamiento del
selenio. ' .

4. - En un apcrato segin la réivindicaeién1, en el
cual diche plancha de metal blando esté& hecha de cobre
niguelado. '

5, = En un aparato segln la reivindicacidn 2, en el
cual dicha pleaca de metal entre dicha pletina superior
y dichas plecas base esté hécha de acero niquelado.

6. - Bl método de fabricar elementos fectificadores
gque comprende las coperaciones de prensar varias pla-
cas base de metal cubiertas con selenio y soportadas
por une placa de metal blando que descansa sobre una
almohadilla de caucho a fin de proveer una presidn

por lgugdl en cadas una de dichas plscas base.

7. - E1 método de fabriccr 2lementos rectificadores
sue comprende las operaciones de calentar graduzalmen-
te varias placas base de metal cubiertas con selenio
por medio de una placa de metal colocada entre ls ple—i
tinsa superidr de la prensa y dichas plaéas base.

8. - lMejoras en aparafos y metodos para'la fabricacidén

~ de elementos rsectificadores.

Tal y como sc ha deserito =n la liemoria
que antecede, representado en los dibujds’que se acom-
pailan y a los fines especificados.

Esta lMemoria consta de cinco hojas escri
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tas por una sola cara,
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